
































专利名称(译) 边缘场切换液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US6747712 公开(公告)日 2004-06-08

申请号 US10/157518 申请日 2002-05-29

[标]申请(专利权)人(译) 能剧的郑某东
李承HEE

申请(专利权)人(译) 能剧的郑某东
李承HEE

当前申请(专利权)人(译) BOE-HYDIS TECHNOLOGY CO.，LTD.

[标]发明人 NOH JEONG DONG
LEE SEUNG HEE

发明人 NOH, JEONG DONG
LEE, SEUNG HEE

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/136 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/136213

代理机构(译) LADAS＆PARRY

审查员(译) KIM，罗伯特H.

优先权 1020010030552 2001-05-31 KR

其他公开文献 US20020180920A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明包括上基板;下基板上的数据总线和存储电容总线;在将单位像素二
等分的位置处的栅极总线;栅极总线上的薄膜晶体管;反电极;和像素电
极。像素电极包括形成在对电极的边缘上的框架形主体单元和以规则距
离布置的多个倾斜狭缝，以将主体单元分成若干部分，与栅极总线形成
预定角度。像素电极中的倾斜狭缝的角度相对于栅极总线对称。存储电
容总线与一个单位像素中的像素电极的上边缘和最近的单位像素中的像
素电极的下边缘部分地重叠。根据本发明，通过改变像素结构消除或最
小化漏光，减小了黑矩阵区域，从而提高了孔径比和透射率。
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